Information

DL 086 D Vergleichstyp: SN 74 LS 86 N - 1/85

vorliufige technische Daten

Hersteller: VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Exklusiv-Oder-Gatter DL 086 D
Gehéause: 14poliges DIL-Plastgehéduse

Bauform: 21.2.1.2.14
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Anschiubelegung:
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Y:  Ausgénge
A, B: Eingdnge
M: Masse

Funktionsbeschreibung md logische Funktion:
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Betriebsbedingungen:

Betriebsspannung
Umgebungstemperatur
H-Ausgangsstrom
L-Ausgangsstrom

" HE ingangsspannung
L-Eingangsspannung
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Statische Kennwerte (giiltig fiir8,=0...70°C):

Eingangsclampingspannung
Uec =475V
-l =18 mA

H-Ausgangsspannung
Uec=4,75V

U,.=08V :
"'ID-I'I oy 400 ].IA -
L-Ausgangsspannung

Uee = 4,75V

UH = 2,0 V

U,.=08V

lop = 8mA

lop =4 mA

H-Eingangsstrom

Uec=5,25V

.U"'l - 2,? v

Uu=70V

L-Eingangsstrom

Uge=5,25V 4
Uu,_ =04 Vv
AusgangskurzschluBstrom’)
Uee = 5,25 V)

Uee =525V

') Nicht mehr als 1 Ausgang gleichzeitig kurzgeschlossen.

Dauer des Kurzschlusses < 1s.

%) Icc wird bei auf Masse gelegten Eingéingen gemessen.
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Dynamische Kennwerte (giltig fir 8, = 26°C, Ucc =5 V):
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